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【はじめに】 我々はこれまでに、フッ化水素酸(HF)/硝酸(HNO3)混合蒸気中において Si粉

末を化学反応させることで、Si基板上に(NH4)2SiF6微粒子が成長する新規化学成長法を提案

してきた(1)。この(NH4)2SiF6微粒子は、高輝度、長寿命といった優れた発光特性を有してい

ることを前回の会議で報告した(2)。今回の発表では、(NH4)2SiF6微粒子に不純物として P を

ドープしたときの発光特性について報告する。 

 

【実験方法】 P ドープした(NH4)2SiF6微粒子は、密閉容器内にエッチング溶液(HF+HNO3)

を気化させ、その雰囲気中で P 粉末と Si基板を化学反応させることにより、Si基板上に作

製した。作製した試料は、化学組成評価をフーリエ赤外分光法(FT-IR)、発光特性評価をフ

ォトルミネッセンス(PL)により分析した。 

 

【実験結果】 Fig. 1 に P ドープおよびアンドープ(NH4)2SiF6微粒子の FTIR スペクトルを示

す。(NH4)2SiF6微粒子内に P をドープすることで、PO4
3-に起因する吸収ピークが観測され、

P は酸化された状態で(NH4)2SiF6内に混在していることが分かった。この試料の PL スペク

トルを Fig. 2に示す。(NH4)2SiF6微粒子内への P ドーピングは、発光ピーク波長のブルーシ

フトと発光輝度の向上をもたらした。詳細については、当日会場にて報告する。 

Fig. 1 FT-IR spectra of (NH4)2SiF6 particles.        Fig. 2 PL spectra of (NH4)2SiF6 particles. 

1) 北澤 他 第 74回応用物理学会秋季学術講演会 16p-D6-1. 

2) 北澤 他 第 75回応用物理学会秋季学術講演会 19a-A26-3. 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)13p-P18-16 

© 2015年 応用物理学会 12-409


